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	高精度复杂三维微纳结构在微纳机电系统、仿生学、精密光学、生物医疗、组织工程、新材料、新能源、高清显示
	2．工作条件
	3．配置要求
	4．技术要求
	4.1微立体光刻系统
	▲4.1.1采用数字光处理技术（Digital light Processing, DLP）中面投影
	★4.1.2数字掩膜生成器件：DMD数字微镜器件（需要提供产品彩页或产品技术证明函作为证明材料）
	★4.1.3光学精度：光学精度≤2μm（需要提供产品彩页或产品说明书作为证明材料）
	▲4.1.4加工层厚：最小加工层厚≤5μm (需要提供第三方测试报告)
	▲4.1.5 最大加工样品尺寸：最大加工样品尺寸≥37mm×20mm，最大成型高度≥10mm (需要
	▲4.1.6二维加工最小尺寸：二维加工最小线宽≤3μm（需要提供第三方测试报告)
	▲4.1.7三维加工最小尺寸：三维加工最小特征尺寸≤10μm(需要提供第三方测试报告)
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	●4.2.6滚筒接收器 ：尺寸：≥长250mm，直径100mm   304不锈钢转速1-500rpm
	●4.2.7平板接收器尺寸：≥300mm*240mm 304不锈钢直接悬挂在滚筒前 
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